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Abstract (en)
The high-luminance colour screen for cathode ray tubes comprises two luminophores which fluoresce in different colours. The visible track formed
on these luminophores by electron bombardment has a colour which can be adjusted by varying the accelerating voltage of the electron beam
during operation between two extreme values VO and V1. The two luminophores (2, 4) are arranged on the transparent support (1) of the screen
in superimposed layers made of crystalline powders of each of the luminophores. The layers are separated from each other by a barrier with plane
surfaces (3). The screen is mainly noteworthy in that the barrier with plane surfaces (3) consists of a first silicon dioxide layer (31), a zinc sulphide
layer (32) and a second silicon dioxide layer (33), with the zinc sulphide layer lying between the two silicon dioxide layers. <??>Application to beam
penetration tubes. <IMAGE>

Abstract (fr)
L'invention concerne un écran de couleur a haute luminance pour tube cathodique comprenant deux luminophores de fluorescence de couleurs
différentes, dont la trace visible sous I'effet du bombardement d'électrons a une couleur réglable par la tension d'accélération du faisceau desdits
électrons, variable, en fonctionnement, entre deux valeurs extrémes VO et V1, dans lequel les deux luminophores (2, 4) sont disposés sur le support
transparent (1) dudit écran en couches superposées faites de poudres de cristaux de chacun desdits luminophores séparées entre-elles par une
barriére a faces planes (3), cet écran étant principalement caractérisé en ce que la barriére a face planes (3) comprend une premiére couche de
dioxyde de silicium (31), une couche de sulfure de zinc (32) et une deuxiéme couche de dioxyde de silicium (33), la couche de sulfure de zinc étant
comprise entre les deux couches de dioxyde de silicium. L'invention s'applique aux tubes cathodiques a pénétration.
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